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UBP 1002 
UMP1005 
UMF 1005 
M S  1002 
UMV2010 
UMO 2001 
UMD2010 
UMD2021 
UMW2010 
UMZ 2010 
UMZ2011 
UPB  2020

głowica 1-49 1- 49
b lok w.cz - p.cz 1 '4 9 1 * 49
moduł p .cz. 100-149 100 * 149
moduł fonii 200* 249 200 ♦ 249
moduł synchronizacji 250 * 299
moduł odchylania pionowego 300 * 329
moduł dekodera SECAM 330 * 399
moduł dekodera SECAM/PAL 330- 399
moduł lum inancji 400 ♦ 449
moduł matryc i w zm . RGE 450 * 499
moduł przetwornicy 600 - 649
moduł przetwornicy 610 ♦ 649
p ły ła bazowa 650 * 799

Tobelo wykonań

Wykona­
nie
chass is
UBX2020

Standa­
rd

System Blok

w .cz-p.cz

Moduł
dekodera

Moduł
lu m i­
nancji

Moduł
fonii

1 OIRT SECAM UBP-1002-6 UMD2001 UMD-2021-1 UMF-10Q5-7

2 OIRT SECAM/
PAL LßP-1002-в UMD 2010 UMD-2021-2 UMF-1005-7

3 CCIR SECAM/
PAL UBP-1002-6 UMO 2010 UMO-2021-2 UMF-1005-6

Chassis UBX-2020
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Schemat ideowy modułu przetwornicy UMZ-2011
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OSCYLOGRAMY Pomiary wykonano dla testu pionowych pasów kolorowych. Kon tra s t-m ax , jaskrawość -  max, nosycenie - m ax , fonia wyciszona. 
W modułach przetworn icy pomiary wykonano względem emitera tranzystora kluczującego.

NAPIĘCIA STAŁE W nawiasach podano napięcia przy odbiorze w systemie PAL. Pomiary napięć przeprowadzono miernikiem V640. 
na półprzewodnikach

ЦЮ0 TDA 2541

43 9 7,5
2 4.3 10 3
3 0,65 11 11
4 4.8 12 3,7
5 7 13 0
6 0-11 14 48
7 3 15 43
8 7,5 16 A3

U201 UL1244N

1 0 8 3,9
2 1.8 9 2,7
3 2,7 10 1,9
4 46 11 m

5 V 3 (5 12 5
6 1.9 13 13
7 2.7 14 1,8

U202 UL1480P

1 26 7 13
2 0 8 0
3 »I* 9 0
4 25,8 10 0
5 ae 11 0
6 1,4 12 12,2

U301 T D A 1170S

1 S6\ 7 6,3
2 23,0 8 0,2
3 1.1 9 2,7
4 10,3 10 2,15
5 23 11 0.7
6 6.3 12 4,7

U  331 M C A  650

1 32 9 5.9
2 0 10 8,9
3 3,3 11 7,2
4 0.6 (3,5) 12 98 (9,9)
5 4,2 (32) 13 96 (96)
6 3.2 (4.2) 14 11
7 3 (4) 15 9,5
8 4 (3) 16 0,3

U251 U L1 2 6 2 N

1 0 8 13
2 2,0 9 0
3 8.2 10 -0,5
4 4.1 11 S6
5 -0,25 12 4
6 1 13 4
7 0,2 14 4

U 330 MCA 640

1 8,8 (8.4) 9 5,415,9)
2 0 10 52 (6)
3 2.6 11 0
4 0,7 (114) 12 2,7
5 2.7 13 10.4
6 1 14 11
7 0.4 15 6
8 6.2/0,2 16 0(1)

U 3 3 3
U L Y 7 7 4 1 N

1 0

2 5,5 (5,6)

3 5 (59)
4 0

5 0

6 1,9 12,5)

7 11.9

6 0

U332
ULY7741N

1 0
2 53 (5,9)
3 57 (59 )
4 0
5 0
6 U5(2.S)
7 11.9
6 0

U610 TDA 4600

4.1 6 0
2 0,2 7 2
3 2 8 2.1
4 22 9 12
5 6,7 —

U450 A232D

1 2,1 9 11
2 7.0 10 7.4
3 7,1 11 4.9
4 6.9 12 7,4
5 6.9 13 4.8
6 6,8 14 7,4
7 0 15 8
6 2,2 16 0

U350 M B A  640

1 8,5 9 5,5
2 0 10 5
3 43 11 0
4 0 • 12 2.6
5 2.3 13 8.5
6 0 14 11
7 0,4 15 8.4
8 8/0,2 16 0

U 351 MBA 650

1 32 9 5.9
2 0 10 8.4
3 33 1] 7,1
4 0 12 9,4
s 4 13 9.4
6 3,1 14 11
7 3 15 9,5
8 3,9 16 1

U334 MBA 540

7 44 9 1.5
2 9 10 8,7
3 11 11 36
4 32 12 8.5
5 05 13 5A
6 32 14 54
7 — 15 3.7
8 5.6 16 0

U401 M B A  650

1 5.3 9 1,5

2 0.3 10 5,8

3 1,2 11 41
4 0 12 7

5 3 4 - 4 ,5 13 11

6 3 3 -5 ,9 14 4 ,7 - 6,3

7 5 ,8 15 5.7

8 1.5 16 0,7

T100 T101 ТЗЭО ТЭ31 T332 T333 ТЭ34 T335 ТЭ36 T337 T350 T401 T402 T403

E 1,4 2.9 0 (1) 0 0 0 8.8(9,11 8.2(8,1) 12 -1,9 (11.4) 2,3 0 . 0 0
В 2,1 3.8 0 (1.5) 0,15 0,1 03 9.5 (9,7) 8,9 (8.8) 11,5 110.7) 1,9 (10,7) 3 0,7/01 0,2 0,7
c g 11 7,6 11 9,9 1 8,7 12 12 -1,9 (11.4) 0,7 (11,4) 11 0,1/11 7 0,5

T451 T452 T453 T454 T455 T456 T600 T601 T610 T650 T651 T652 T653 T654 T655 T656 T657 T700

E 102 6,9 107 6,9 100 6.9 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
В 101 7,6 106 7,6 9,9 7,6 15,8 -1,8 -0,2 0,4 *0,6 0,6 0,1 0,5 0,7 0 0 17,3

c 1 208 101 208 106 208 99 -0.2 275 280 23,7 115 2 11 0,6 0,1 9.7 2 12

T701 T750 TW600

- L
B

>
d.Oc

1,8 0 -0,2 К

2,5 02/0,7 -0,3 G

c 17.3 4*12 1.2 A

Uwagi

1. Moduł przetwornicy UMZ-2011 można stosować d la  wszystkich wykonan chassis 
UBX-2020 po zamontowaniu zwory Z678 w płycie bazowej i transformatora TR7Q0 
AZ3-56 510A

2 Ola chassis U6X 2020 współpracującego z kineskopem o napięciu anodowym 
UA -25kV  montować TR651 TVL92/1

3 Ola chassis UBX* 2020 współpracującego z kineskopem o napięciu anodowym 
UA-23kV montować TR 651 TVL 92/2

,77“— feotejny pasek
kolor
paska 1 2

mrwi-
n»k

3

Wena-
ncja

4
czarny — 0 1 —

brqzowy 1 1 10 1%
czerwony 2 2 101 2%
pomarańczowy 3 3 10» —

żółty 4 4 104 —

zielony 5 5 101 —
niebieski 6 6 10* —
fio let 7 7 101 —

szary 8 8 10» —

biały 9 9 10’ —

złoty — — 10*’ 5%
srebrny — — Ю'г 10%
brak koloru — — — 20%

Kod barwny rezystorów

“CD- 0/I25W 

-Г —T -  0,5W

- m -  iw
- П П -  2W

- Т У Т -  5W

Oznaczenie masy 
rezystorów

ВС2Э8 
BC 307 
B F 199

BR 103

UL1550L

BF970 BF 459 
BO 136 
BO 139 
BR 303

BF197

Oznaczenie wyprowadzeń 
elementów półprzewodnikowych

1 9 AZ3
TDA4600 AZ3


